Process diode : jeu de masques DIOZ

motif

alignement

diode
60u x 60u

diode
60u x 60u

Resistance diffusee 113.7 carres
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photodiode
200u x 200u

test

resolution

<

min. 4u

diode

?20611 x 200u

Resistance alu 1033 carres

Niveau 1 :

Niveau 2 :

aluminium

ouverture diffusion




